
张宏勇博士简历
当今世界上量产的低温多晶硅技术主要有二种，分别为日本TMD公司以及韩国三星等公司使用的激光结晶技术，日本夏普公司使用的CGS技术，这二种技术的主要发明人均为留日归国专家张宏勇博士，下面为张宏勇博士的简历：

主要简历 

■1973-1976年 电子科技大学（成都），半导体物理和器件专业毕业。 
■1978-1981年 成都电子科技大学半导体物理和器件专业硕士研究生毕业。 
■1986-1989年 日本东京工业大学，电子物理TFT-LCD专业，博士研究生。 
■1989-1997年 日本半导体能源研究所（SEL），历任高级研究员、课题组长、技术部长（总监）等职。并负责TFT-LCD新技术与新产品的开发，以及新技术向量产化转化，曾先后负责向夏普，富士通和索尼等日本公司转让LTPS和CG-Silicon技术。 
■1997-2003年 先后在富士通公司LCD事业本部及富士通显示技术公司，担任新技术部长，专职负责新技术开发和TFT-LCD新产品的量产化，参与向台湾奇美光电转让非晶硅（a-Si）TFT-LCD制造技术。 
■2000年 策划日本富士通公司成为首家同意将第五代TFT-LCD量产技术转移到中国大陆的日本公司；并于2001年起作为日本富士通公司的中国TFT-LCD项目负责人，代表富士通公司与中国企业（上广电、京东方、长虹等）谈判TFT-LCD技术转让。 
■2001年 为推动中国光电显示产业的发展，先后向国家信息产业部、北京、上海、成都、深圳等地方政府和大型企业推介TFT-LCD产业化方案，他提出的中国TFT-LCD要从第五代起步的产业化方案，被上广电和京东方所采用。 

主要发明和研究成果 

■1990年，作为当时日本唯一TFT博士，参加了由日本通产省组织，由17家日本大公司参与的TFT-LCD国家重点工程（GTC），参与日本 TFT-LCD产业化的全过程。 
■1992年，首次成功发明“线状激光束低温多晶Si結晶化”技术。实现以低成本在大面积玻璃基板上制备性能均一的多晶硅薄膜材料，解决了LTPS产业化的最大技术难题，研制成功世界最高性能的TFT，该技术先后被转让给Sharp、富士通、Sony等公司，现已被全球（日本、韩国、台湾）LTPS制造厂商广泛采用，成为TFT-LCD标准产业技术之一。 
■1993年，首次发现了NI原子对硅结晶化的催化现象，发明了金属诱导结晶技术[CG-Silicon]（Continuous Grain Silicon），实现了在大面积玻璃基板上低温制备多晶硅薄膜材料，使玻璃基板上的半导体系统集成SOG（System on Glass）成为可能。在他的主要指导下，SHARP公司实现了系统集成LCD量产化。近年，该项技术又被推广到有源矩阵驱动有机电致发光显示器件（AM-OLED）和半导体集成电路的产业领域。
■1994年，领导日本半导体能源研究所技术研发团队，首次研制成功玻璃板上半导体集成电路，并利用该技术成功研制出世界上第一台周边驱动电路一体化低温多晶硅（LTPS）显示器，与夏普和富士通等日本公司合作，在日本首先实现LTPS产业化。 


■2000年，领导富士通技术团队课题组，开发出当时世界最高分率（8.4英寸，UXGA，238dpi）和当时世界最大尺寸高精细（15英寸，QXGA，171 dpi）LTPS液晶显示器。 


■2001年，日本先锋和SEL的合资公司宣称采用张博士发明的CG-Silicon技术成功制造了AM-OLED。 
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